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Rys. 1-1392. MII42

lowej

lajace

Typy podobne: GS109, AC120, MKT262

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: ZSRR

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy
p-n-p matlej mocy m.cz., w obudowie meta-

Zastosowanie: uklady przelaczajace i wyzwa-

WartoSci charakterystyczne
MIT42 MII42A MII42B

Fo1p 1 1 1 MHz | przy Uc =5V, Ir =1 mA
Icpx 25 25 25 wA | przy Us =15V

IcEx Gmp) 400 400 400 wA | przy Uc =12V, I =8 mA
Ucksat 0;15 0,15 0,2 V | przy I = 10 mA

Y21E 25 25 25 mS | przy I = 10 mA

hyig 2035 3050 45+100 przy Uc =1V, I =10 mA
- 2.5 1.5 1,0 us przy Us =15V, I = 10 mA

WartoSci graniczne

) - 150 ‘ mA | tem —60++70 | °C
UCBO max 15 v Ptot max 2003 mW
UCER max 152 ‘ \ ‘ tj max 85 °C

D tamp = 20°C (+5°)
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Rys. 1-1393. Charakterystyki statyczne

3 tamp < 45°C
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1-1394. Charakterystyki statyczne
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Rys. 1-1395. Charakterystyki statyczne Rys. 1-1396. Zalezno$§¢ parametrow 4 od
temperatury otoczenia
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Rys. 1-1397. Zaleizno$¢ parametrow 4 od Rys. 1-1398. Zalezno$¢ napiecia przebicia

napigcia kolektora kolektora od rezystancji bazy



